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Tranzystory IGBT lacza zalety MOSFET-ow i tranzystorow bipolarnych - sa wydajne, szybkie i odporne na
przeciazenia. Ich awariajest

Jak dzialafalownik, ktory zapewniawydajna prace calgj instalacji? Pozngj zasady dzialaniai dowiedz sie, jaka
jest budowa falownikal

Dzieki zastosowaniu tranzystorow IGBT w przemiennikach czestotliwosci zmnigjszyly sie straty energii
nawet do 60% oraz zapewniaja lepsze parametry oraz szerszy zakres regulagji.

Falownik to szerokie pojecie. Oznacza urzadzenie zmienigjace prad staly na zmienny. Przemiennik
czestotliwosci to bardzig specyficzny uklad. Czesto odnosi sie do falownikow

Chwilowe prady prze-ladowania pojemnosci pasozytniczych moga dochodzic nawet do 2 A. Szyb-kie
przeladowywanie tych pojemno-sci jest konieczne do zapewnienia poprawnej pracy tranzystorow

Aplikacje Tranzystory IGBT sa elementami niezbednymi w coraz wiekszel liczbie nowoczesnych aplikagji
elektroenerge-tycznych, przemyslowych systemach napedowych, dosc szybko zdobywa-ja

Struktura IGBT sklada sie z czterech warstw polprzewodnikowych, utworzonych przez polaczenie
tranzystorow PNPi NPN w ukladzie PNPN. Warstwa znajdujaca sie ngjblizej kolektorato

Laczy zalety dwoch typow tranzystorow: latwosc sterowania tranzystorow polowych i wysokie napiecie
przebicia oraz szybkosc przelaczania tranzystorow

Co to sa tranzystory igbt? Tranzystory IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) to polprzewodnikowe
elementy elektroniczne, ktore laczaw sobie cechy tranzystora MOSFET i
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Tranzystor IGBT sklada sie z trzech glownych elektrod: bramki (G), kolektora (C) oraz emitera (E).
Sterowanie polega na podawaniu napiecia na zlacze bramka-emiter, co umozliwia kontrole

Jeszcze innawada jest wystepowanie tzw. ,,ogona pradowego” w procesie wylaczania tranzystora, co wydluza
Czas autentycznego wylaczenia. Zjawisko to

Falownik to urzadzenie elektroniczne, ktore przetwarza prad stay (DC) na prad zmienny (AC) o
regulowanych parametrach. Jego glowna funkcja jest umozliwienie precyzyjnego sterowania

Jednak wracgjac do instalacji fotowoltaicznegj, dobor falownika jest niezwykle istotny i jak widac o jego
efektywnosci decydujaliczne

Sterowanie falownikiem jest mozliwe dzieki zastosowaniu innowacyjnych procesorow sygnalowych, ktore
monitoruja szereg parametrow zasilanego

Dobor falownikow nalezy rozpoczac od okreslenia typu instalacji PV i sposobu jg pracy: on-grid, off-grid,
hybrydowa. Kazdy z wymienionych systemow mainny
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